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Un analizador de imagenes, cuya aplioacion se ;
extiende hasta las radiaciones X 6 ~ , puede constituirse dis- i
poniendo, en un tubo de vacio, una lamina fotooonductora que |

]
intercepta la radiaciéon a analizar, al mismo tiempo que la mis-i
ma estd sometida al barrido de un haz corpuscular. Esta lami-!
na fotooonductora esta incluida en un circuito eldotrioo que
contiene notablemente un electrodo contra el que se apoya aque4
lia, una fuente de potencial, una impecancio de utilizacién,'I
y que estd cerrada por el pincel corpuscular. j

Para que tal dispositivo de buenos resultados, |
es necesario, no solo que la lamina sensible tenga, bajo la ra-
diacién a analizar, una fotoconductibilidad suficiente, sino
también que en ausencia de radiacion, su conductibilidad sea
bastante débil. Este dispositivo, en efeoto, no proporciona
imagenes satisfactorias mas que ouando la conductibilidad de
la lamina, en ausenola de la radiacién a analizar, es bastante
pequefia para no ahogar el efeoto de fotocunduotlbilidad bajo
un nivel oonstante, capaz de enmascarar la variacion de inten-
sidad a registrar entre los diversos puntos de la imagen.

Para realizar un analizador de este sistema,
puede componerse la lamina fotooonductora de cristales reunidos®
en los que entran principalmente azufre y cadmio. Para ciertasj
proporciones de metaloide y de metal en la ldmina, se consigue |
a la vez el dotar la ldmina de una excelente fotoconductibili-
dad y el mantener la conductibilidad en la oscuridad a un valorj
muy bajo, que permite el funcionamiento de los tubos analizado-
res de eleotrofies lentos.

Sin embargo, puede ser ventajoso en ciertas cir-
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cunstanoias el utilizar eleotrones més rapidos. Tal es el ca-"
so por ejemplo, cuando la radiacion a analizar debe cubrir una
gran seccion, por ejemplo del érden del decimetro cuadrado o
méas, tal como es usual en las radioscopias maddicas; entonces
se esta conducido, para la faollidad del barrido, a incremen-
tar el potenoial de aoeleraoion de los corpusculos. Por este j
heoho, una lamina fotoconduotora que, por ella misma tendria,
en ausencia de radiaoion, una conductibilidad nuy débil, puede
tomar, bajo el impacto del haz oe barrido una conductibilidad
suplementaria que se suma a su conductibilidad natural y puede
impedir que funoione el analizador. En partioular las laminas;j
fotooonduotoras de azufre y oadmio estan sujetas a este fen&-
meno perturbador.

El invento provée una solucion para esta difi- i
oultad que, si no se venciese, impediria el funcionamiento de j
los tubos de gran tamafio, indispensables notablemente para los
usos maodicos.

Segun el invento, la lamina interpuesta en la
radiaoién y sometida a una ocampo eléotrioo, comprende no solo
elementos fotooonduotoras unidos entre ellos y uno o varios
eleotrodos, sino ademas una o varias oapas extremadamente fi-
nas de dieldotrioo. EI presente invento cubre las laminas fo -j
toconductoras que tengan la composicion triple: jgleotrodos,
elementos fotooonduotoree, finas oapas dieléctricas.

En el oaso mas freouente, una lamina conforme
al invento comprende una delgada capa dieléotrioa sobre la ca-
ra que recibe el haz corpuscular, “a oapa puede estar formada i

de azufre o ademéas de un sulfuro, notablemente sulfuro de zinc;
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la misma puede estar también formada de silice o ademas de una
sustanoia aislante de gran poder de emision corpuscular. Esta
oapa aislante, en un espesor bastante débil, no se opone conmt
pletamente al desplazamiento de las oargas eldotrioas; la mis-
ma facilita el funcionamiento del analizador en el caso de em
pleo de electrones rapidos.

Existen diversas maneras de formar una delgada
capa eldotrioa sobre la cara de la lamina fotooonductora que
estd expuesta al haz de barrido. Por ejemplo, en el oaso de
azufre o de sulfuro de zino, tal oapa puede obtenerse comoda-
mente por segregacion; también es posible en ciertos oasoa, co-
mo en el del azufre, el efectuar una volatilizacion tamiioa o
dieldctrioa, seguida de su oondensaoion sobre la pared de la
lamina fotooonduotora, o todavia una descarga i6énica en atmos-
fera enrarecida. Re oapa dielactrioa puede orearse también
Por absorcion artificial.

Segdn otra disposicién, la lamina fotosensible
puede estar formada de cristales entre los que se euouentra di-
seminada una sustanoia aislante en delgadas peliculas. Este
resultado se obtiene por el empleo de sustanoias dleiadotrioas
que, bajo el efecto de un calentamiento, se difunden en el i
terior de la capa fotosensible. EIl azufre notablemente, puede
difundirse de esta suerte en una lamina de sulfuro de cadmio;
se provooa su difusién, bien sea oalentando la lamina de sulfu-
ro de oadmio después de haberla recubierto de azufre sobre una
da sus oaras o sobre las dos, bien sea oolooandola dentro de

vapores de azufre.
Tanto para cooperar al efecto que acaba de ex-
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ponerse, oomo para facilitar el depdsito de cristales fotooon-
ductoros, puede ser ventajoso interponer igualmente una oapa
muy delgada de dieléctrico, por ejemplo silice, entre la lami-
na fotoconduotora y el eleotrodo que ordinariamente estad oon-
tlguo a la misma. Existen diversas maneras de formar laminas
muy delgadas de silice; entre otros métodos, puede operarse
por deaoarga ionica en atmoésfera enrarecida provooando alli la
desoomposioién ionica de un compuesto organico, tal oono el si-j
lioato de etilo; también puede utilizarse un aoeite sllicén.

El efeoto propuesto por el presente invento,
que es la reduccion de la conductibilidad en la oscuridad bajo!
el impaoto de un haz corpuscular, puede aloanzarse por la I j
terposlcién de sustanoias que no sean rigurosamente aislantes |
y puede recurriras a dieléctricos, cuya oomposloién o la formu-
la oristalografioa presente una ligara alteraciéon. En particu-
lar, el sulfuro de cadmio mismo que no se obtiene generalmente
con una conductibilidad bastante débil en la oscuridad puede
ser llevado ai estado deseado por empobrecimiento relativo en
metal o enriquecimiento en azufre. Asi, el invento se extien-
de al caso en que la lamina fotooonduotora comprende depdsitos
sucesivos de una o de varias sustancias, ouya conductibilidad

estd juiciosamente esoalonada.
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la presente patente de invenoién comprende las !

siguientes reivindicaciones:

1. - Mejoras en la fabricacion de placas

pies para analizadores de imagenes, caracterizadas porque ocm-
prenden ademas de los cristales fotoconductores y de uno o va-
rios electrodos, una sustancia aislante, o casi aislante, que i!
se encuentra en la veoindad de la superficie o estd introduoi-j

da en la masa de los cristales,

2, - Mejoras en la fabricacion de placas !

la reivindicacion 1, caracterizadas por una o varias de las

disposiciones siguientes utilizadas aisladamente o en oomblna-l'

oién:

a) - Ja placa esta reoubierta, sobre la cara que recibe el haz
corpuscular, con una delgada capa aislante o casi aislante,
por ejemplo, de azufre o de un sulfuro, notablemente de
sulfuro de zinc, o todavia de una sustanoia de gran poder
de emision corpuscular.

b) - Una sustancia dieléotrioa, por ejemplo azufre, esta disetni-
nada en forma de peliculas extremadamente delgadas alrede-
dor de los cristales fotoconduotores de la lamina, .

c) - Una capamuydelgada dedieldotrico, porejemplo, de silice"I

estd interpuesta entre los cristales fotoconductores y el |

electrodo, en eicostado opuestoal impacto delhazcorpus-

cular. i
d) - La sustancia dielactrica es un aislante imperfeoto, por

ejemplo, sulfuro de oadmio empobrecido de cadmio por un tra-

tamiento tarmioo, pudiendo oomprender la placa varios depoé-
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sitos de oonductibilidad escalonada. %
3.~ Mejoras en la fabricacidén de placas foto- i

i

conductoras para el andlisis de radiaciones. }
|

Seguyn se describe y reivindica en le presente
memoria descriptiva. }
Consta la presente memoria de seis hojas folia%

des y escritas a mdquina por une sola de sus caras,

Madrid a 3 de Pebrero de 1952,
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